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 典型应用： 

·光功率测量/监控 

·光传感 

·仪器仪表 

 
 特点： 

·高响应度 

·低电容 

·高稳定性 

·低暗电流 

·TO46平窗气密封装 

 
 
 
 

 性能指标： 
 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

响应度@1550 R Vr= 0V 0.9 1.3 - A/W 

暗电流 Id Vr= 1V - 25 75 uA 

工作波长 λ - 1400 2300 2600 nm 

光敏面直径 φ - - 1 - mm 

带宽 fc 3dB - 15 - MHz 

结电容 C Vr= -1V - - 200 pf 

工作电压 Vr - -  - -1 V 

工作温度 Top - -30 - +65 ℃ 

存储温度 Tst - -40 - +85 ℃ 
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 管腿定义： 

 

 

 
 外形封装尺寸： 

  

 
 
 


